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摘要(译)

本发明涉及用于诸如LCD或OELD的显示板的像素区域中的存储电容器的
结构和制造方法。本发明利用MILC现象在显示面板的像素区域中同时形
成多晶硅TFT和存储电容器。通过沿存储电容器的至少两个边缘施加
MILC诱导金属，可以显着减少使存储电容器区域中的硅层结晶所需的时
间。
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